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Układy , UCY 75451N i UCY 75452 są podwójnymi dwuwej-
ściowymi układami pośredniczącymi /interface/ przezna-
czonymi do ogólnego zastosowania, Układy siadają się z : 
- dwóch bramek KATO /układ UCY 75451 N/, 
- dwóch bramek AND /układ UCY 75452N/, 
- dwóch tranzystorów średniej mocy, 
Układ UCY 75451N realizuje funkcję typu AND, natomiast 
OCY 75452N realizuje funkcję typu NAND. 
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Schemat wewnętrzny i układ wyptowadzeiS 

Parametry dopuszczalne 

Oznaczenie Nazwa Jedn* Wartość Jedn* 
min max 

UCC Napięcie zasilania V 7 

UIM Maksymalne napięcie wejściowe V - 5,5 

Prąd wejściowy mA \ 12 
r o Prąd wyjściowy mA 300 

uo Napięcie tyjściowe V 30 

t a »b Temperatura otoczenia w ozasie 
pracy V 0 +70 

t stg Temperatura przechowywania °c -55 + 125 
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Parametry charakterystyczne dla układu UCY 75451N 

Ozna-
c z e n i e Nazwa Jedn. Wartość Warunki pomiaru Ozna-
c z e n i e Nazwa 

min max Uwagi 

u c c N a p i ę c i e z a s i l a n i a . V 4,75 5,25 

^CCL Prąd z a s i l a n i a w s t a -
n i e n isk im na w y j ś c i u mA 65 u c c =5 ,25 v ; U-pO V 

JCGH Prąd z a s i l a n i a w s t a -
n i e wysokim na w y j ś c i u mA 11 UCC=:5,25 V5 U-^5 V 

U I H N a p i ę c i e wa j śa i owe 
w s t a n i e wysokim V 2 

U I L N a p i ę c i e we j ś c i owe 
w s t a n i e n isk im V 0 ,8 

1 

IOR Zwrotny prąd w y j ś c i o w y ]iA 100 tfcc = 4,75 V; Uj=2 v ; Uq=30 V 

UOŁ N a p i ę c i e w y j ś c i o w e 
w s t a n i e n isk im V 0 ,4 

0,7 

I O L = 1 0 0 mA U c c ^ , 7 5 

I 0 I = 300 mA U j - 0 f 8 V 

X I H Prąd w e j ś c i o w y w s t a -
n i e wysokim 

pA 

mA 

40 

1 

UT=2,4 V 
1 U r r = 5 , 2 5 V 

U j=5 ,5 V 0 0 

^ I L Prąd w e j ś c i o w y w s t a -
n i e n isk im mA 1,6 U c c =5 ,25 V; 1^=0,4 V 

Ujemne n a p i ę c i e w e j -
śc iowe V 1 ,5 U c c =4 ,75 V ; I 2 mA; 

W + 2 5 ° c 

^PHL Czas p r o p a g a c j i sygna-
ł u p r z y zmianie s tanu 
l o g i c z n e g o z wysok i ego 
na n i s k i na w y j ś c i u 

ns 25 

t PLH Czas p r o p a g a c j i s ygna-
łu p r zy zmianie stanu 
l o g i c z n e g o z n i s k i e g o 
na wysoki na w y j ś c i u 

ns 25 

TICC=5 V ; I c = 2 0 0 mA 

c T ~ i 5 PP; R T =5O£ 
I - " o h 

W 2 9 c 

tTLH 
Czas zmiany stanu s y -
gnału w y j ś c i o w e g o p r z y 
p r z e j ś c i u z poziomu 
n i s k i e g o na wysok i 

ns 12 

Czas zmiany stanu s y -
gna łu w y j ś c i o w e g o p r z y 
p r z e j ś c i u z poziomu 
wysok i ego na n i s k i 

ns 12 
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Parametry charakterystyczne dla układu UCY 75452N 

Ozna-
czenia Nazwa jedn • Wartość Warunki pomiaru 

Uwagi 
Ozna-
czenia Nazwa 

min max 
Warunki pomiaru 

Uwagi 

uoc Napięcie z as i l an i a V 4,75 5,25 

Prąd zas i l an ia w s t a -
nie niskim na wy j śc iu mA 71 U c c=5,25 V; U.^5 V 

IOCH Prąd zas i l an ia w s t a -
nie wysokim na w y j -
ściu 

mA 
\ 

14 
U c c=5,25 V; U j -0 V • 

U IH Napięc ie wejściowe 
w stanie wysokim V 2 

UXL Napięcie wejściowe 
w stanie niskim V 0,8 

J<m 2wrotny prąd wyjściowy jiA 100 U C C = 4 , ? 5 v ; U i = ° » 8 v ; u o = 3 ° V 

UOL Napięc ie wyjściowe 
w stanie niskim 

V 0,4 I 0 L = l 0 0 m A 
u c c =4 ,75 v ; 
tJj=2 V 

UOL Napięc ie wyjściowe 
w stanie niskim 

V 

0,7 ' l 0 L =300 mA 

u c c =4 ,75 v ; 
tJj=2 V 

X IR Prąd wejściowy w s t a -
nie wysokim 

pA 

mA 

40 U I = 2 ,4 V 
U c c=5,25 V 

X IR Prąd wejściowy w s t a -
nie wysokim 

pA 

mA 1 Uj -5 ,5 V 
U c c=5,25 V 

^ I L Prąd wejściowy w s t a -
nie niskim mA 1,6 U c c=5,25 V; U.^0,4 V 

Ujemne napięc ie w e j -
ściowe V 1,5 U c c=4,75 C; J 2 mA 

tPHL Czas propagac j i sy -
gnału przy zmianie 
stanu log icznego z 
wysokiego na n i sk i 
na wy jśc iu 

ns 
- - 35 

- i 

U c c=5 V; I c=200 ®A 

C l=15 pP; £L=50£? 

tPLH Czas propagac j i sy-
gnału przy zmianie 
stanu log icznego z 
n isk iego na wysoki 
na wy jśc iu 

ns 35 

- i 

U c c=5 V; I c=200 ®A 

C l=15 pP; £L=50£? 

N tTLH Czas zmiany stanu sy -
gnału wyjśc iowego 
przy p r z e j ś c i u z po-
ziomu n i sk i ego na wy-
soki 

ns 12 

• 
tTHL Czas zmiany stanu sy -

gnału wyjściowego 
przy p r z e j ś c i u z po-
ziomu wysokiego na 
n i sk i 

ns 12 

• 
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